LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL IEPC-L-02/2020  
ANEXO 1

Especificaciones técnicas
MEMORIA 
	Ancho de datos 
	64 bit.

	Voltaje de memoria
	1.5 V

	Buffered memory type
	Unregistered (unbuffered)

	Tipo de memoria interna
	DDR3

	Velocidad de memoria del reloj 
	1333 MHz

	ECC
	No

	Latencia CAS
	9

	Memoria interna
	4 GB

	Diseño de memoria (módulos x tamaño)
	1 X 4 GB

	Placa de plomo
	Oro

	Clasificación de memoria
	2

	Configuración de módulos
	512M x 64

	Tipo de memoria 
	SO-DIMM

	Marca
	Kingston

	Modelo
	KVR13S9S8/4



Anexar hoja con especificaciones.
Entregar en empaque cerrado y sellado
No se aceptan baterías recargadas y/o re manufacturadas.

